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analize DC, tak aby przy petnym przesterowaniu uzyskaé zadane poziomy obcinania napiecia
wyjsciowego i przy zdanej rezystancji RL. (3Vpp RI=1k)

dobrac tak elementy aby uzyskac zadane wzmocnienie kuef, (np. 20, 30, 40 dB)

zrobié przyblizong analize AC z otwartg petlg sprzezenia zwrotnego,

zrobié przyblizong analize AC z zamknieta petlg sprzezenia zwrotnego i policzyé recznie kuef,
rin, rout i poréwnac wyniki z metoda potencjatéw weztowych oraz z LTSpicea,

wyznaczy¢ recznie pojemnosci, tak aby uzyskac zadang czestotliwo$é dolng,

wyznaczy¢ recznie i LTSpicem czestotliwos¢ gorng (z otwartg i zamknietg petlg)

zrobi¢ analize Monte Carlo i wrazliwosci (w LTSpice),

wyznaczy¢ wptyw temperatury na punkty pracy i wzmocnienie (w LTSpice)
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Tranzystory dobra¢

z nastepujacych

typow: BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169
BC 157, 158, 159, BC 177, 178, 179, BC 257, 258, 259
BC 237, 238,239, BC 307, 308, 309, BC 327, 328
BC 413,414, BC 415, 416



